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摘要(译)

根据示例性实施例的有机发光二极管（OLED）显示器的制造方法包括：
形成薄膜晶体管面板;通过光刻工艺在薄膜晶体管面板上形成沉积掩模;从
线性沉积源向沉积掩模倾斜喷射有机材料，以在薄膜晶体管面板上形成
有机发射层;通过使用粘附膜去除沉积掩模，其中沉积掩模包括多个沉积
壁，所述多个沉积壁构造成阻挡以小于阻挡角度的角度喷射的有机材
料。因此，通过光刻工艺形成沉积掩模，使得在制造大尺寸的有机发光
二极管（OLED）显示器时，沉积掩模的对准是直截了当的。
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